INVERTITORE CMOS

Qy in saturation
in tri ‘egion
uo A le in triode reg ul

Oy off | 5 |
Vo = Vpp

V
(gv) =~

. Oyand Qp

in saturation

Qp in saturation

(% - V,) I _|_ —— < Slope = —1 Qy in triode region
1

l ‘ | .

| | | | Qp off I

I . | Crot

| I D |
_ 1 | | | | ] -

Vo, =0
0 V, Vie T V;H (VDD - V:} Voo Uy
V
Vm - ;D

Caratteristica di trasferimento dell'invertitore CMOS.



